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Element fotosensibil al detectorului de fotoni, care conţine un substrat dielectric de sticlă, pe care sunt aplicate un 
substrat de contact, un substrat fotosensibil semiconductor din triseleniură de arsen (As2Se3) dopat cu staniu (Sn) cu 
o concentraţie în limitele 3,0…5,0 % at. şi un al doilea substrat de contact. 


